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EDITAL N. 034/2026 - PROGRAD/PRPGP/UFSM, de 21 de maio de 2026

PROCESSO SELETIVO DE INGRESSO NO PROGRAMA DE RESIDENCIA EM
MICROELETRONICA - Cl BRASIL INOVACAO 2

PROGRAMA CI BRASIL INOVAGAO

A Universidade Federal de Santa Maria, por meio da Pré-Reitoria de Graduacdo (PROGRAD) e da
da Pro-Reitoria de Pés-Graduacdo e Pesquisa (PRPGP), na qualidade de executoras e
coordenadoras do Processo Seletivo, e a Associacdo para Promocado da Exceléncia do Software
Brasileiro, na condigdo de Coordenadora do Programa de Residéncia em Microeletrénica — ClI
BRASIL INOVACAO, em conformidade com o Termo de Parceria n.° 204/SOFTEX/UFSM,
celebrado entre as instituicdes, e em parceria com o Ministério da Ciéncia, Tecnologia e Inovagéao,
tornam publico o presente Edital do Processo Seletivo para ingresso no Programa de Residéncia
em Microeletrénica — Cl BRASIL INOVACAO — 22 Edigao.

1 OBJETIVO

1.1 Este Edital tem o objetivo de selecionar até 144 (cento e quarenta e quatro) participantes e
constituir um cadastro reserva de até 50 (cinquenta) reservistas, para participacdo na Fase de

Capacitacéo Inicial do “Programa de Residéncia em Microeletrénica” — Cl BRASIL INOVACAO.

1.2 O presente Edital estabelece as regras e condi¢cdes de participacdo no Processo Seletivo de
Ingresso no Programa de Residéncia em Microeletronica — Cl BRASIL INOVACAO, coordenado
pela PROGRAD/UFSM', com participagdo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS), Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Universidade Federal do Pampa
(UNIPAMPA), Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Universidade de Brasilia (UnB),
Universidade de Campina Grande (UFCG), Universidade Federal do Parana (UFPR) e Universidade
Federal do Ceara (UFC).

1.3 O Programa de Residéncia em Microeletrénica — Cl BRASIL INOVACAO tem como objetivo
promover a capacitagcdo e formacdo de recursos humanos na area de microeletrénica e
semicondutores, com o propdsito de contribuir para a inovagdo e o desenvolvimento do setor
brasileiro, especialmente no que se refere a comunidade de profissionais, empresas e instituicoes

onde os projetos estaréo inseridos.

2. MODALIDADE E PUBLICO-ALVO

2.1 O Programa tera duragédo de 30 meses, divididos em 3 (trés) fases com 144 alunos na primeira
fase. Ao final de cada fase, somente os(as) estudantes(as) selecionados(as) prosseguirdo para a

proxima fase, conforme Quadro 1.

" Retificado em 27 de maio de 2026.
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Quadro 1 — Numero de estudantes por fase do programa

Fase do Programa Numero total de estudantes
Capacitacao 144
Vivéncia internacional 64
In Company 32

2.2 Primeira - Fase de Capacitagao:

2.2.1 Duragao de 6 (seis) meses. Nesta fase seréo selecionados(as) até 144 estudantes. Seréo
oferecidas aulas presenciais no polo onde o(a) candidato(a) for designado por possivel escolha no
ato de inscricdo, mediante aprovacéo e classificagdo, com conteudos tedricos e atividades praticas.
Os(as) alunos(as) também terdo acesso a um acompanhamento (por meio de tutores) para mitigar
a evasao e garantir que eles tenham um aprendizado efetivo durante o curso. Ao final desta fase,
esta prevista a selegdo dos melhores alunos para a proxima fase. Essa selecao sera realizada com

base no desempenho dos(as) alunos(as) durante as atividades do curso.

2.2.2 A carga horéaria da primeira fase do programa é de 720 horas, com encontros presenciais
diarios e obrigatérios na instituicado de designagao, durante a fase de capacitacdo com jornada em

periodo integral.
2.3 Segunda - Fase de Vivéncia Internacional:

2.3.1 Duragao de 6 meses. Dos 144 participantes da fase de Capacitacéo, serdo selecionados(as)
64 estudantes para vivéncia internacional em empresas, universidades, centros de pesquisa e
outras instituicbes que possam servir de ambientes simuladores para o desenvolvimento de

profissionais capazes de desenvolverem tecnologias de ponta.

2.3.2 Os estudantes seguirdo um roteiro de 90 dias em um pais no exterior para conhecer
presencialmente empresas, universidades, laboratérios para uma completa imersdo nas principais

tendéncias e tecnologias de ponta no setor de microeletronica.

2.3.3 O objetivo da experiéncia é fomentar a maturidade do(a) aluno(a) ao ser exposto a ambiente
diferente do usual e tendéncias de mercado, experimentando ferramentas e tendo acesso a

conteudos coerentes com a proposta prevista na fase anterior.

2.3.4 Apds a experiéncia in loco, os(as) participantes devem dar continuidade aos seus estudos em
um ambiente simulado, como design house, Institutos de Ciéncia, de Tecnologia e de Inovacgao
(ICTs), universidades ou ferramentas de empresas parceiras do Programa, durante 3 (trés) meses,
quando produzirdao ou desenvolverdo um projeto real, que pode ser demandado por algum parceiro

comercial ou ndo.
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2.4 Terceira - Fase In Company:

2.4.1 Duracdo de 18 meses. Dos 64 participantes da fase de Vivéncia Internacional, 32 serao
selecionados(as) para participacao dos grupos de trabalho que atuardo em projetos nas empresas
selecionadas. A formacao tem como obijetivo integrar os(as) participantes selecionados(as) em
empresas para desenvolver projetos in company, incluindo design houses, em parceria com ICTs

e/ou outras instituicbes de fomento a inovagéao.

2.4.2 A fase tem como propdsito oferecer aos(as) alunos(as) uma formagao sobre as atividades
desenvolvidas por profissionais contratados na area, incluindo técnicas, tecnologias, metodologias
de projeto e ferramentas particulares de cada empresa. Esta fase contard com o apoio das
empresas que firmarem parceria com o Programa e se comprometerem a acolher os(as) alunos(as)

e inseri-los em um ambiente de trabalho adequado as habilidades desenvolvidas durante o curso.

2.4.3 A etapa inicial consistirda na formagao de grupos de trabalho formados por um(a) aluno(a) e
uma empresa. As atividades desenvolvidas durante esta fase envolverao projetos praticos (um para
cada aluno) relacionados com produtos desenvolvidos pelas empresas parceiras, as quais
auxiliarao no desenvolvimento dos projetos. Os(as) alunos(as) deverado finalizar os projetos
contando com o apoio de mentores de cada empresa, assim como com o auxilio dos tutores, os
quais estarao preparados para apoiar tanto com as dificuldades técnicas, quanto com a

comunicagao entre os(as) alunos(as) e os responsaveis de cada empresa.

2.5 O publico-alvo do programa sao profissionais ja com formagdo comprovada nos cursos de
graduacdo ou pos-graduacdo em Engenharia elétrica, Ciéncia da computagdo, Engenharia de
computacdo, Engenharia de telematica, Engenharia de Telecomunicagdes, Engenharia de
automacao, Engenharia fisica, Engenharia mecatrénica, Engenharia biomédica, Eletronica
Industrial, Engenharia de Controle e Automacgao, Engenharia de instrumentacédo, Instrumentacao,
Automacdo e Robdtica, Engenharia Eletronica, Engenharia Industrial, Sistemas de
Telecomunicagdes, Tecnologia de Processamento de Dados, Bacharelado em Informatica,
Tecnologia em Telematica, Automacao Industrial, Tecnologia em Eletrénica Industrial, Tecnologia
em Microeletrbnica, Microeletrénica, Mecatrénica Industrial ou outro curso superior com formacao

em eletrénica ou sistemas digitais.

2.6 Nao poderao se inscrever candidatos(as) que ja realizaram o curso Cl Inovador na sua primeira
edicao.

2.7 O(A) candidato(a) devera optar no ato da inscricdo pela trilha e polo de sua preferéncia,

conforme as vagas no Quadro 3 e atentar-se aos conhecimentos e competéncias de pré-requisito:

2.7.1 Sistemas Digitais: Representagado de dados: sistemas de numeragdo, aritmética binaria e
decimal; no¢des basicas de arquitetura e organizagdo de computadores; nogcdo de algoritmos e

programacdo em linguagem procedural; conhecer a definicdo de operacdes légicas basicas:
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conjungéao, disjungcdo e negagao; conhecimentos basicos de fisica: tensdo e corrente elétricas,

poténcia, energia; capacidade de ler textos técnicos e utilizar ferramentas computacionais em

lingua inglesa.

2.7.2 Sistemas analégicos mixed-signal (AMS): Compreensdao dos principios basicos de
eletrénica; conhecimento de teoria de circuitos; familiaridade com amplificadores analdgicos, filtros
ativos e passivos e seus principios de funcionamento; conhecimento sobre dispositivos
semicondutores, como transistores bipolares e de efeito de campo (FETs); compreensdo dos
conceitos de sinais e sistemas, incluindo transformada de Fourier e transformada de Laplace;
familiaridade com principios de comunicagao analdgica, como modulagdo e demodulacéo de sinais;

capacidade de ler textos técnicos e utilizar ferramentas computacionais em lingua inglesa.

2.7.3 Sistemas analégicos de radiofrequéncia (RF): Compreensado dos principios basicos de
eletrénica; conhecimento de teoria de circuitos; compreensdo dos conceitos de sinais e sistemas,
incluindo transformada de Fourier e transformada de Laplace; conhecimento em eletrénica
analdgica, incluindo amplificadores, filtros, osciladores e dispositivos semicondutores; nogodes
basicas de teoria de micro-ondas, fundamental para entender os principios RF; familiaridade com
os principios de comunicagao, incluindo modulacdo; demodulacdo e sistemas de transmissao;

capacidade de ler textos técnicos e utilizar ferramentas computacionais em lingua inglesa.

3. ETAPAS DE SELEGAO

3.1 O(A) candidato(a) interessado(a) em concorrer as vagas disponibilizadas no Processo Seletivo
deve tomar conhecimento de todas as normas presentes neste Edital e certificar-se de que atende

todos os requisitos exigidos por ele.
3.2 O Processo Seletivo de que trata este Edital compreendera 1 (uma) prova (classificatéria).

3.3 A fase de prova (classificatéria) sera composta por 40 (quarenta) perguntas que serao

realizadas de forma presencial nos polos na data e horario informados no item 12.

3.4 Para fins deste Processo Seletivo, sera considerado selecionado aprovado na prova e
classificado no ranqueamento conforme nota dentro do limite do numero de vagas ofertadas
conforme disposto no Quadro 3. O resultado deste Processo Seletivo sera valido apenas para o

preenchimento das vagas deste Edital e a formagao de cadastro reserva.

3.5 O Programa de Residéncia tem previsao de inicio em agosto de 2026 e término em fevereiro de
2028.

4. CRONOGRAMA

4.1 As atividades relacionadas a este Edital devem ser realizadas conforme etapas e respectivos

prazos estabelecidos a seguir, conforme o Quadro 2 abaixo:
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Quadro 2 - Cronograma

Etapa

Data

Publicacao do Edital

21/05/2026

Periodo de impugnacao do Edital

De 21/05/2026 a 25/05/2026

Periodo de solicitagdo de inscrigao

De 21/05/2026 a 15/06/2026

Periodo de solicitagéo de atendimento especial para o dia da prova

De 21/05/2026 a 15/06/2026

Publicacdo do Resultado Preliminar de atendimento especial para o dia da
prova

17/06/2026

Publicacdo do Resultado Preliminar das inscrigdes homologadas

17/06/2026

Periodo de solicitagdo de recurso quanto ao Resultado Preliminar de
atendimento especial para o dia da prova

Até 19/06/2026

Periodo de solicitagdo de recurso quanto a inscricdo ndo homologada

Até 19/06/2026

Publicacdo do Resultado Definitivo de atendimento especial para o dia da prova 22/06/2026
Publicagao do Resultado Definitiva das inscricdes homologadas 22/06/2026
Publicacdo da Lista de inscritos com local de prova - Consulta obrigatéria 24/06/2026

Caso 0 nome nao esteja na lista de inscritos com local de prova, contatar o
Nucleo de Ingresso e Selecao Académicos - NISA/PROGRAD através do email
falecom@nisa.ufsm.br

Até 25/06/2026

Realizagéo da prova

28/06/2026
das 14h as 18h

Publicacdo do gabarito preliminar

29/06/2026

Periodo de solicitagdo de recurso quanto ao gabarito preliminar

Até 1°/07/2026

Publicacdo do gabarito definitivo 03/07/2026
83:5?::@?51) do desempenho dos(as) candidatos(as) no Painel do(a) 03/07/2026
Periodo de solicitagdo de recurso a contagem de acertos na Prova Objetiva Até 06/07/2026
Divulgagao da Classificagao Preliminar 07/07/2026
Periodo de solicitagdo de recurso a Classificagao Preliminar Até 09/07/2026
Divulgagéo da Classificagao Final 10/07/2026

Confirmagéo de vaga e matricula - Os/As candidatos(as) classificados(as) que
nao efetivarem este procedimento perdem, irrevogavelmente, o direito a vaga.

Sera publicado em edital
especifico

Inicio da Aulas — FASE 1

10/08/2026
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4.2 As divulgacdes previstas no cronograma serdo publicadas na pagina eletronica oficial do
Processo Seletivo para Ingresso no Programa de Residéncia em Microeletrénica — Cl BRASIL
INOVACAO - 22 Edic&o: https://www.ufsm.br/pro-reitorias/prograd/editais/001-2026-2.

4.3 As solicitagcbes fora dos prazos e horarios estabelecidos neste Edital ndo serdo atendidas.
4.4 Os horarios constantes neste Edital se referem a hora oficial de Brasilia, DF.

4.5 Os prazos previstos no Cronograma de execugéo podem sofrer alteragédo a qualquer tempo,
devido as necessidades de ajuste que porventura surjam ao longo de todo processo especificado
neste Edital sem 6nus ao Programa Cl BRASIL INOVACAO 2.

4.6 Quaisquer alteragdes eventualmente necessarias com relagdo ao prazo, cronograma de
execucao e outros itens serdo amplamente divulgadas no site do programa, disponivel no enderego

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/prograd/editais/001-2026-2.

5. VAGAS E POLOS

5.1 Serao ofertadas 144 (cento e quarenta e quatro) vagas para sele¢ao de candidatos(as) no total,

distribuidas em oito polos e com trés opcdes de trilhas, conforme detalhamento contido no Quadro 3

abaixo:
Quadro 3 — Vagas por polo
Acao
Polo Cidade Trilha de Conhecimento AC |Afirmativa-| Vagas
Mulheres
UFRGS Porto Alegre - RS Sistemas Digitais 12 6 18
Sistemas Digitais 6 3 09
UFSM Santa Maria - RS
Sistemas Analdgicos Mixed-Signal (AMS) 6 3 09
UnB Brasilia - DF Sistemas Analdgicos Mixed-Signal (AMS) 12 6 18
UNIPAMPA| Alegrete - RS Sistemas Analdgicos Mixed-Signal (AMS) 12 6 18
UFCG |Campina Grande - PB Sistemas Digitais 12 6 18
UFC Fortaleza - CE Sistemas Digitais 12 6 18
Unicamp Campinas - SP Sistemas Analdgicos de Radiofrequéncia (RF) 12 6 18
UFPR Curitiba - PR Sistemas Analdgicos de Radiofrequéncia (RF) 12 6 18

5.2 Os polos sao os locais onde serao ofertadas as aulas.

5.3 O(A) candidato(a), no ato da inscri¢do, devera indicar UMA UNICA trilha de conhecimento de
preferéncia. Serdo trés opgodes: Sistemas Digitais, Sistemas Analdgicos Mixed-Signal (AMS) ou
Sistemas Analégicos de Radiofrequéncia (RF), atentando-se aos pré-requisitos dispostos no item

2.7, quantitativo de vagas ofertadas por trilha e por polo.


https://www.ufsm.br/pro-reitorias/prograd/editais/001-2026-2
https://www.ufsm.br/pro-reitorias/prograd/editais/001-2026-2

CI INOVADOR

RESIDENCIA EM MICROELETRONICA

t‘

5.4 O(A) candidato(a), no ato da inscricao, devera indicar 1(um) ou 2(dois) polos, em ordem de

preferéncia, para o qual sera alocado, caso aprovado, conforme a sua classificagdo. O enderecgo de

cada polo esta disponivel no Anexo |.

5.5 Além das 144 (cento e quarenta e quatro) vagas para selecdo de candidatos(as), serdo

disponibilizadas 50 (cinquenta) vagas para formagao de cadastro de reserva.
6 CONCORRENCIA AS VAGAS

6.1 Este edital ofertara um total de 144 (cento e quarenta e quatro) vagas, sendo reservadas 30%
(trinta por cento) das vagas para Agbes Afirmativas, destinadas as candidatas mulheres, em

observacgao as determinacao da Associagao para Promoc¢ao da Exceléncia do Software Brasileiro.

6.2 Em qualquer das vagas, seja de Ampla Concorréncia ou em reserva de vagas, sO serao

aprovados(as) os(as) candidatos(as) que obtiverem nota minima exigida neste edital.

6.3 Todos os(as) candidatos(as) inscritos(as) nas cotas destinadas a acgdes afirmativas
concorrerao, inicialmente, as vagas disponibilizadas para ampla concorréncia e, se nao for
alcancada a classificagdo para ingresso por meio dessa modalidade, passardao a concorrer as

vagas reservadas para agbes afirmativas.

7 REQUISITOS BASICOS DE PARTICIPAGAO

7.1 Ter diploma de graduacgao ou pds-graduacgao ou certificado de conclusao até o inicio do curso
nos cursos de Engenharia elétrica, Ciéncia da computacdo, Engenharia de computacao,
Engenharia de telematica, Engenharia de Telecomunicagbes, Engenharia de automacéo,
Engenharia fisica, Engenharia mecatrénica, Engenharia biomédica, Eletrénica Industrial,
Engenharia de Controle e Automagéo, Engenharia de instrumentagdo, Instrumentagéo, Automacao
e Robotica, Engenharia Eletrénica, Engenharia Industrial, Sistemas de Telecomunicacdes,
Tecnologia de Processamento de Dados, Bacharelado em Informatica, Tecnologia em Telematica,
Automacdo Industrial, Tecnologia em Eletrénica Industrial, Tecnologia em Microeletronica,
Microeletronica, Mecatrénica Industrial e ou outro curso superior com formacédo em eletrénica ou

sistemas digitais.

7.2 Conhecimento de inglés intermediario (nivel B2 - certo dominio) ou avangado (nivel C1 ou C2 -
capacidade avangada de se expressar ou fluéncia plena), comprovado através da aprovacao na

prova classificatoria;

7.3 Ter disponibilidade para comparecer as aulas presenciais e participar das atividades no

respectivo polo.

7.4 Ser cidadao brasileiro nato ou naturalizado ou cidadado estrangeiro com visto de residéncia no

Brasil.
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8 INSCRICOES

8.1 Antes de iniciar o processo de inscricdo, o(a) candidato(a) devera, obrigatoriamente, ler
atentamente este Edital, sendo de sua inteira responsabilidade eventuais erros no preenchimento

da inscrigao, ndo sendo aceita a alegacao de equivoco em nenhuma hipétese.

8.2 A inscricdo é gratuita e deve ser realizada exclusivamente via internet, por meio do Painel do(a)
Candidato(a), cujo acesso encontra-se na pagina eletrbnica do processo seletivo

(https://ciinovador.softex.br/), no periodo indicado no cronograma (Quadro 2).

8.3 Para acessar o sistema de inscricao, o(a) candidato(a) devera possuir cadastro no sistema de
login Unico do Governo Federal (Portal Gov.br), sendo recomendavel que esse cadastro seja
efetuado previamente. Os dados pessoais constantes no sistema Gov.br serdo utilizados
automaticamente no processo de inscricdo. As orientagdes para a realizagcdo do cadastro estao
disponiveis no proprio Portal Gov.br.

8.4 Ao acessar a pagina do Processo Seletivo para Ingresso no Programa de Residéncia em
Microeletrénica — Cl BRASIL INOVACAO - 22 Edigdo, o(a) candidato(a) devera seguir as etapas

abaixo:

e acessar o Painel do(a) Candidato(a);

e realizar o login no Portal Gov.br para iniciar a inscrigao;

e selecionar a opgao "Processo Seletivo para Ingresso no Programa de Residéncia em
Microeletronica — Cl BRASIL INOVACAO 22 Edigéo";

e marcar a declaragao de ciéncia, na qual afirma estar ciente de que a Universidade Federal de
Santa Maria (UFSM) realizara o tratamento de seus dados pessoais para fins de selecao e,
em caso de aprovacao, para as diligéncias relacionadas ao seu ingresso, conforme disposto
na Lei n® 13.709, de 2018 — Lei Geral de Protegao de Dados (LGPD).

e marcar a declaracéo de ciéncia e concordancia com as condi¢cdes estabelecidas no Edital,

e informar, na secado “Informagées pessoais”, se € candidato(a) estrangeiro(a) (Sim ou Nao),
numero do RG ou CIN, data de expedicado e 6rgao expedidor do RG ou CIN, género, data de
nascimento, estado civil, nome da mae, etnia, nacionalidade, naturalidade e cidade da

naturalidade.

Observagao:
- O nome completo, nome social, se for caso, e o numero do CPF serdo preenchidos
automaticamente com base nas informacodes fornecidas ao Portal Gov.br.
- Candidatos(as) estrangeiros(as) deverdo informar os dados do Registro Nacional de

Estrangeiros (RNE) e do passaporte.


https://nisa.ufsm.br/painel/login
https://nisa.ufsm.br/painel/login
https://ciinovador.softex.br/
https://sso.acesso.gov.br/login?client_id=portal-logado.estaleiro.serpro.gov.br&authorization_id=18bb4d8ea9c
https://sso.acesso.gov.br/login?client_id=portal-logado.estaleiro.serpro.gov.br&authorization_id=18bb4d8ea9c
https://nisa.ufsm.br/painel/login
https://sso.acesso.gov.br/login?client_id=portal-logado.estaleiro.serpro.gov.br&authorization_id=18bb4d8ea9c
https://sso.acesso.gov.br/login?client_id=portal-logado.estaleiro.serpro.gov.br&authorization_id=18bb4d8ea9c
http://gov.br
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e Na sec¢ao “Curso”, o(a) candidato(a) devera selecionar:

e 1 (um) curso (trilha do conhecimento). Seré&o trés opgdes: Sistemas Digitais, Sistemas
Analdgicos Mixed-Signal (AMS) ou Sistemas Analdgicos de Radiofrequéncia (RF).

e 1(um) ou 2 (dois) polos, em ordem de preferéncia, para o qual sera alocado, caso
aprovado, conforme a sua classificagao.

e acota: AC (Ampla Concorréncia) ou Acao Afirmativa (Mulheres).

e A cidade de aplicacdo da prova: Porto Alegre/RS, Santa Maria/RS, Brasilia/DF,
Alegrete/RS, Campina Grande/PB, Fortaleza/CE, Campinas/SP e Curitiba/PR.

Observagao:
- O(A) candidato(a) pode optar por realizar a prova em qualquer cidade, mesmo que esta ndo

oferte a trilha escolhida.

e Na secdo “Informagdes adicionais”, o(a) candidato(a) devera informar: estado, cidade e
nome da escola onde cursou o Ensino Médio; ano de conclus&o do Ensino Médio; e faixa de
renda familiar per capita, expressa em saldrios minimos (considerando o valor do salario
minimo nacional de R$ 1.621,00). Em conformidade com a Lei n.° 13.184, de 2015, a Renda
Familiar Bruta Mensal sera utilizada como critério de desempate. Em seguida, o(a)

candidato(a) devera responder as seguintes perguntas:

e Vocé deseja se declarar como indigena aldeado? (Sim ou N&o). Caso responda "Sim",
devera selecionar a Aldeia/Territério correspondente.

e Vocé deseja se declarar como Quilombola? (Sim ou Nao). Caso responda "Sim",
devera informar o estado, cidade e nome do Quilombo.

e Vocé deseja declarar algum tipo de deficiéncia? (Sim ou Nao). Caso responda "Sim",
devera selecionar o tipo de deficiéncia. Nesta etapa, os(as) candidatos(as) com
deficiéncia e/ou candidatas lactantes deverdo indicar a necessidade de assisténcia
especializada para a realizagdo da prova e anexar documento comprobatério, em
formato PDF, conforme as orientacbes constantes no item 10 deste Edital. Caso nao
necessite de atendimento especial, o(a) candidato(a) devera marcar a opgao “Nao

necessito de assisténcia especial no dia da prova”.

e Na secdo “Informagdes para contato”, o(a) candidato(a) devera informar: estado de
residéncia, cidade de residéncia, tipo de logradouro, nome do logradouro, nimero, bairro,
CEP e complemento. O enderego de e-mail e o numero de telefone serdo preenchidos

automaticamente, com base nos dados cadastrados no Portal Gov.br.
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e Na sec¢ao “Documentagao”, o(a) candidato(a) devera anexar, obrigatoriamente, em formato PDF

€ em arquivo unico, um ou mais dos documentos descritos a seguir, contendo frente e verso,

quando aplicavel, com tamanho maximo de 5 MB e todas as informacgdes devidamente legiveis:

e Documento de ldentidade Civil (RG) ou Carteira de Identidade Nacional (CIN), frente
€ verso;

e Diploma ou atestado de provavel formando frente e verso;

e Declaracido de Atendimento aos Requisitos do Curso e Disponibilidade Presencial

conforme modelo disponivel no Anexo | deste Edital.

e Em “Resumo”, conferir os dados informados. Caso identifique erros, retornar a pagina anterior
para correcdo. Apds o encerramento das inscricdes, NAO sera possivel alterar as informacdes
fornecidas. Clicar em “Tudo certo! Realizar inscricdo”. Ao finalizar a inscrigdo, sera gerada a

Declaracao de Veracidades das Informagdes e Autenticidade dos Documentos Apresentados.

8.5 Durante o periodo de inscrigdo, o(a) candidato(a) podera acessar o Painel do(a) Candidato(a),

disponivel na pagina eletrénica do processo seletivo, e alterar os dados informados na inscrigéo

(exceto os dados cadastrados no sistema unico do Governo Federal - Gov.br). Apés o periodo de

inscricdo, NAO é possivel realizar alteracées.

8.6 E de inteira responsabilidade do(a) candidato(a) acompanhar a situagdo de sua inscrigdo. A

conferéncia deve ser realizada no Painel do(a) Candidato(a) (https://nisa.ufsm.br/painel/login), na

aba “minhas inscri¢cdes”.

8.7 Sera homologada apenas uma inscricdo por CPF. No caso de haver multiplas inscricbes de um(a)

mesmo(a) candidato(a), sera homologada aquela realizada por ultimo.

8.8 O login no Portal Gov.br € um meio de acesso digital do usuario aos servigos publicos digitais,
que garante a identificacdo de cada cidadao que acessa os servigos digitais do Governo Federal. No
entanto, a UFSM né&o tem gestao sobre esse cadastro. Caso tenha dificuldades para criagdo ou
recuperagao de senha no Portal Gov.br, o(a) candidato(a) devera entrar em contato com o Ministério
da Gestao e da Inovagcdo em Servigos Publicos, por meio do Portal Atendimento Gov.br. A senha
para realizar o login no Portal Gov.br é pessoal, intransferivel e de inteira responsabilidade do(a)
candidato(a). O(a) candidato(a) que esquecer a senha cadastrada tera a opgao de recupera-la pelo

Portal Recuperar Conta Gov.br.

8.9 A Coordenacgao deste processo nao se responsabiliza pela possibilidade de o processo de
inscricdo nao ser completado por motivo de ordem técnica dos recursos computacionais, falhas de
comunicagao, problemas de ordem técnica ou de senha no Portal Gov.br, congestionamento das

linhas de comunicacéo ou qualquer outra eventualidade que impossibilite o processamento de dados.
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8.10 O(A) candidato(a) que desejar ser tratado(a) pelo nome social’ devera, previamente a inscrigao,

providenciar o cadastro do referido nome junto ao Cadastro de Pessoa Fisica (CPF), por meio de
servigo disponibilizado pelo Governo Federal. O cadastro, a alteracdo ou a exclusdao do nome social
podera ser realizado por meio do servico oficial disponivel em:

https://www.gov.br/pt-br/servicos/incluir-nome-social-no-cpf.

8.11 O nome social informado no ato da inscricdo sera aquele constante na base de dados da
Receita Federal do Brasil, ndo sendo possivel sua alteragdo no sistema de inscricdo. Dessa forma, &
de responsabilidade do(a) candidato(a) verificar previamente a atualizagdo dessa informagéao e, se

necessario, regulariza-la antes de efetivar sua inscri¢ao.

8.12 A solicitacao de inclusdo ou alteracdo de nome social apés o periodo de inscricdo devera ser
encaminhada para o e-mail falecom@nisa.ufsm.br, acompanhada do protocolo de pedido realizado

no servigo oficial anteriormente mencionado.

8.13 As inscrigcbes encerram-se, impreterivel e improrrogavelmente, nas datas e horarios fixados

neste Edital, ainda que tais datas coincidam com quaisquer feriados estaduais ou municipais.
8.14 Somente serao homologadas as inscrigbes que atenderem a todos os requisitos.

8.15 Os documentos deverdo ser enviados em arquivos digitalizados de boa qualidade e
plenamente legiveis, de modo a permitir a adequada, correta e facil identificacdo das informacdes
neles contidas, sem cortes, sombras ou rasuras, garantindo a nitidez e a integralidade das
informacdes. Arquivos enviados com baixa qualidade ou ilegiveis nao serdo homologados, sendo
o(a) candidato(a) inteiramente responsavel pelo conteudo e pela legibilidade dos documentos

anexados
8.16 O periodo de inscrigbes podera ser prorrogado a critério da UFSM3.

8.17 As cépias ilegiveis e/ou incompletas ndo serdo consideradas para fins de comprovagao de

documento enviado.

8.18 As informacdes prestadas no ato de inscricdo, bem como a documentacido comprobatdria
apresentada presencialmente no momento efetivacdo da matricula, serdo de inteira
responsabilidade do(a) candidato(a). A falta da comprovacgao, ou entrega, de qualquer documento

relacionado no ato de inscricao acarretara a eliminagéo, do(a) candidato(a), do processo seletivo.

2 Nome Social € o modo como a pessoa se autoidentifica e é reconhecida, identificada e denominada na sua
comunidade e no meio social, uma vez que o seu nome civil ndo reflete a sua identidade de género (art. 2°,
RES. UFSM n.° 010/2015).

% Retificado em 27 de maio de 2026.
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9 HOMOLOGAGOES DAS INSCRIGOES

9.1 O Resultado Preliminar e o Resultado Definitivo das inscrigdes homologadas serao divulgados na

pagina eletrénica do Processo Seletivo, conforme o cronograma estabelecido neste Edital (Quadro 2).

9.2 O(a) candidato(a) que tiver sua inscrigdo homologada ou que nao constar na listagem podera
apresentar contestagdo, encaminhando pedido de recurso com a devida justificativa. O recurso

devera ser enviado por meio do Painel do(a) Candidato(a), na aba “Recursos”, conforme as

orientacdes do item 14 deste Edital.

10 CONDIGOES ESPECIAIS PARA REALIZAGAO DA PROVA

10.1 Em conformidade com o Decreto Federal n° 9.508, de 24 de setembro de 2018, o Decreto
Federal n° 3.298, de 20 de dezembro de 1999, Lei n.° 12.764, de 27 de dezembro de 2012 e a Lei n°
13.872, de 17 de setembro de 2019, Lei Federal n°® 14.126, de 22 de marco de 2021, Lei Federal n°
14.768, de 22 de dezembro de 2023, o(a) candidato(a) que necessitar de atendimento especial para
a realizagao da prova devera solicita-lo(a) no momento da inscricdo, desde que sua condigédo esteja

devidamente comprovada.

10.2 Para assegurar o atendimento a que tem direito, o(a) candidato(a) devera, no ato da inscrigao,

seguir as seguintes orientagoes:

a) na secgado “Informagdes adicionais”, marcar a opgado que indica a necessidade de
atendimento especializado;

b) selecionar o(s) tipo(s) de assisténcia(s) especial(is) requeridas para a realizagao da
prova;

c) anexar, na aba “Informacgdes adicionais”, a documentagdo comprobatoéria da condigédo
especial, conforme os critérios estabelecidos a seguir:

e Candidata lactante:
Devera encaminhar, no ato da inscricdo, cépia da certiddo de nascimento do filho com
idade inferior a 6 (seis) meses ou atestado médico emitido por obstetra (com o
respectivo numero do CRM) que ateste a data provavel do nascimento. Os
documentos devem ser digitalizados e enviados em formato PDF.

e Candidato(a) com deficiéncia:
Devera encaminhar, no ato da inscricao, atestado/laudo médico, contendo o Cadigo
Internacional de Doencas (CID), niumero do registro profissional, assinatura e carimbo.
E necessario que o documento especifique a natureza, o tipo e o grau da deficiéncia,
bem como as condi¢des recomendadas descritas para a realizagdo da prova.
Atestados/Pareceres digitais invalidos ou inacessiveis serdo indeferidos. Os

documentos devem ser digitalizados em formato PDF.
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10.3 Serado consideradas pessoas com deficiéncia para fins de inscricdo no presente edital aquelas

que se enquadrem nas categorias discriminadas no art. 4° do Decreto Federal n° 3.298/1999, com as
alteragbes introduzidas pelo Decreto Federal n® 5.296/2004, no § 1° do art. 1° da Lei Federal n°
12.764/2012 (transtorno do espectro autista), no paragrafo unico do art. 1° da Lei Federal n°
14.126/2021 (visdo monocular), Lei Federal n°® 14.768/2023 (deficiéncia auditiva unilateral), no art.
1°-C da Lei Federal n° 15.176/2025 (fibromialgia), bem como na Recomendagéo n.° 03 do Conselho
Nacional de Integracédo da Pessoa Portadora de Deficiéncia (CONADE), de 01/12/2012.

10.4 O atendimento as condigdes especificas estara sujeito a analise de viabilidade e razoabilidade

da solicitagdo. No momento, encontram-se disponiveis 0s seguintes recursos:

a) auxilio na leitura da prova;

b) auxilio na transcrigdo da prova;

c) computador com programa leitor de tela NVDA,;

d) intérprete de Libras;

€) mesa ajustavel para candidato(a) cadeirante;

f) prova ampliada com fonte de até 24;

g) sala para amamentacao de filho menor de seis meses;

h) sala de facil acesso;

i) sala especial para candidatos(as) que utilizam aparelho auditivo;
j) tempo adicional de uma hora para realizagdo da prova.

10.5 Para solicitar atendimento especial diferente dos listados no sistema de inscricdo (como, por
exemplo, uso de medicamentos, equipamento de mensuracéo de glicose, lupa, objetos, dispositivos,
préteses, entre outros), o(a) candidato(a) deve selecionar a op¢ao “Outros” no sistema de inscri¢cao
e anexar os seguintes documentos (formato PDF):

a) Atestado/laudo médico, contendo o Cédigo Internacional de Doencas (CID), numero do(s)
registro(s) profissional(is), assinatura, carimbo e CRM. E necessario que o documento
especifique a natureza, o tipo e o grau da deficiéncia, bem como as condigcbes recomendadas
para a realizagao da prova.

b) Documento contendo o tipo de atendimento especial solicitado e a justificativa do pedido, o
qual pode ser manuscrito.

10.6 A candidata lactante tem direito de amamentar seus filhos de até 6 (seis) meses de idade
durante a realizacao da prova a cada intervalo de 2 (duas) horas, por até 30 (trinta) minutos, por filho.
Havera compensagao do tempo utilizado para amamentagdo no tempo de duragdo da prova para
candidatas que manifestarem o seu interesse em exercé-lo. No dia da prova, a candidata lactante
devera levar um acompanhante, que ficara em local designado pela Comissado Fiscal e sera o
responsavel pelo cuidado da crianga. O acompanhante se submetera a todas as normas constantes
deste Edital para acessar e permanecer no local de prova, inclusive no tocante ao uso de

equipamento eletrénico e celular.
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10.7 O(a) candidato(a) que nao atender as solicitagdes que constam nesta se¢do nao tera seu

pedido de atendimento especial deferido e fara a prova nas mesmas condicbes dos(as) demais

candidatos(as).

10.8 Solicitagdes de atendimento especial realizadas fora do periodo de inscricdes nao serao

atendidas.

10.9 O Resultado Preliminar e o Resultado Definitivo de atendimento especial para o dia da prova
serdo divulgados na pagina eletrbnica do Processo Seletivo, conforme o cronograma estabelecido

neste Edital (ver Quadro 2).

10.10 O(a) candidato(a) que tiver sua inscricdo homologada ou que nao constar na listagem podera
apresentar contestagdo, encaminhando pedido de recurso com a devida justificativa e documentagao
comprobatoéria prevista neste edital. O recurso devera ser enviado por meio do Painel do(a)

Candidato(a), na aba “Recursos”, conforme as orienta¢des do item 14 deste Edital.
11 LISTAGEM DOS(AS) CANDIDATOS(AS) INSCRITOS(AS) COM LOCAL DE PROVA

11.1 A Lista dos(as) candidatos(as) inscritos(as) com local de prova sera divulgada na pagina
eletrénica do processo seletivo, conforme as datas previstas no cronograma do processo seletivo. A
partir dessa lista, cuja consulta é obrigatéria, o(a) candidato(a) devera conferir atentamente seus

dados pessoais, bem como o prédio e a sala de realizagao da prova.

11.2 Caso o nome nao conste na lista, o(a) candidato(a) devera encaminhar, dentro do prazo
estipulado no cronograma, uma mensagem para o e-mail falecom@nisa.ufsm.br, comunicando a
situacado e informando obrigatoriamente nome completo, nimero do CPF, data de nascimento e o
curso escolhido no momento da inscrigcdo. Solicitacdbes encaminhadas apds essa data nao serao

atendidas.

11.3 E de responsabilidade do(a) candidato(a) estar atento(a) a lista de candidatos(as) inscritos(as)

com o respectivo local de prova.
12 IDENTIFICAGAO DO(A) CANDIDATO(A) NO DIA DA PROVA

12.1 A participacdo do(a) candidato(a) no Processo Seletivo para Ingresso no Programa de
Residéncia em Microeletrénica — Cl BRASIL INOVACAO - 22 Edigao s6 sera permitida mediante sua

segura identificagdo; caso contrario, NAO podera participar do Processo Seletivo.

12.2 O(a) candidato(a) devera obrigatoriamente apresentar, no dia de realizacdo da prova, um
documento de identificagao original com foto (conforme especificado no Anexo IV deste edital). O(a)

candidato(a) que n&o apresentar esse documento NAO podera ingressar na sala.
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12.3 O(a) candidato(a) de nacionalidade estrangeira devera apresentar documento original do

Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) que comprove sua condicio, temporaria ou permanente, no
pais. O(a) candidato(a) de nacionalidade estrangeira que ndo apresentar esse documento NAO
participara do Processo Seletivo.

12.4 O documento apresentado pelo(a) candidato(a) devera ter a fotografia e os dados claramente

identificaveis.

12.5 O(a) candidato(a) que extraviou ou teve furtado seu documento de identificagdo devera
apresentar Boletim de Ocorréncia, expedido por érgao policial ha, no maximo, 90 (noventa) dias;
caso contrario, ndo podera ingressar na sala de prova. Ao apresentar o Boletim de Ocorréncia, o(a)

candidato(a) tera sua digital coletada pela Comisséao Fiscal.
13 REALIZACAO DA PROVA OBJETIVA

13.1 A prova sera constituida de 40 (quarenta) questdes objetivas de Conhecimento Técnico e de

Inglés, tendo por base os conteudos programaticos especificados no Anexo lll.

13.2 A prova tera duragao de 4 (quatro) horas e sera realizada de forma presencial.

13.3 O(a) candidato(a) realizara uma prova conforme data indicada no cronograma (Quadro 2), das

14 horas as 18 horas (quatro horas de duragao).

13.4 Apos o primeiro sinal, as 14 horas, havera o fechamento dos portdes e sera estritamente

proibida a entrada de candidatos(as) no prédio.

13.5 O(a) candidato(a) devera se apresentar no local de realizagdo da prova 30 minutos antes do
seu inicio, ou seja, as 13 horas e 30 minutos, portando um documento de identificagao original com

foto e uma caneta esferografica de tinta PRETA:

Atividade Horario*
Abertura dos portées 13h30
Fechamento dos portbes 14h
Inicio da prova 14h
Término da prova 18h

13.6 Cada candidato(a) recebera um caderno de questbes, uma folha-resposta rascunho e uma

folha-resposta definitiva.

13.7 O caderno de prova e as folhas respostas sao insubstituiveis.

4 Horério Oficial de Brasilia-DF
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13.8 Assim que ingressar na sala, o(a) candidato(a) devera guardar no envelope inviolavel, fornecido

pela Comissdo Fiscal, 6culos escuros, lapis, lapiseiras, borrachas, maquinas calculadoras, agendas
eletrébnicas ou similares, telefones celulares, smartphones, tablets, pen drives, MP3 ou similares,
relégios, alarmes de qualquer espécie ou quaisquer receptores ou emissores de dados e
mensagens. Todos o0s equipamentos eletrbnicos deverdo ser desligados. Apds, o envelope,
juntamente com os demais materiais (boné, chapéu, viseira, gorro e similares, apostilas, livros,

manuais, impressos, anotagdes, dentre outros), devera ser guardado embaixo da carteira.

13.9 Serao de inteira responsabilidade do(a) candidato(a) os prejuizos advindos do preenchimento

indevido da folha resposta, como a anulagao ou a impossibilidade de leitura das marcagdes.

13.10 Serdo consideradas marcacbes indevidas na folha resposta as que estiverem em desacordo
com o presente Edital e com as demais normativas do certame, tais como rasuras, emendas, campos
nao preenchidos integralmente, questdées com mais de uma ou nenhuma alternativa assinalada ou a
utilizagdo de canetas esferograficas com tinta em outras cores que nao a preta.

13.11 Deve-se conferir o numero de inscrigdo e o nome na folha resposta e, se houver alguma

divergéncia, comunicar imediatamente tal fato & Comissao Fiscal.

13.12 Os fiscais e a UFSM nédo se responsabilizam pela guarda ou perda de objetos ou de
equipamentos eletrénicos ocorridos durante a realizagao das provas, nem por danos a eles causados.

13.13 Nao é permitido o uso de relégio pelo(a) candidato(a). Em cada sala de provas, ha um
marcador de tempo para acompanhamento do horario restante de prova pelo(a) candidato(a).

13.14 O(a) candidato(a) somente podera sair da sala de realizagdo da prova transcorrida 1 (uma)
hora do seu inicio.

13.15 Ao final da prova, deverao permanecer, no minimo, 2 (dois) candidatos(as) na sala. Por isso,
o(a) penultimo(a) candidato(a) devera aguardar que o ultimo finalize a prova para poder sair da sala.

13.16 O(a) candidato(a) que comparecer em outro local, diferente daquele indicado para a realizagao
da sua prova (indicado na Listagem dos Inscritos com Local de Prova), NAO podera participar do
Processo Seletivo.

13.17 Ao final da prova, é responsabilidade exclusiva do(a) candidato(a) entregar, obrigatoriamente,
a Comissao Fiscal da sala, o caderno de questdes e a folha-resposta definitiva, momento em que
assinara a Lista de Presenca.

13.18 Sera permitido aos(as) candidatos(as) se alimentarem durante a prova, desde que sejam
alimentos faceis de manusear e que nao causem odor, barulho e ndo incomode os(as) demais
candidatos(as). O lanche e os liquidos devem ficar embaixo da cadeira a fim de evitar acidentes com
o0 caderno de questdes e com a folha resposta. As embalagens dos alimentos poderdo ser
submetidas, a qualquer tempo, a inspecéo de seguranca.
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14 SELEGAO, CLASSIFICAGAO, CRITERIOS DE DESEMPATE, DESISTENCIA, REPROVAGAO E
RESULTADO FINAL

14.1 A pontuacao final de cada candidato, para fins de classificacao final, correspondera ao nimero

de respostas corretas por ele obtidas na Prova.

14.2 Critérios de desisténcia e reprovacéo:

a) Opcao do proprio(a) candidato(a).

b) N&o preenchimento dos requisitos do Edital.

c¢) Descumprimento das regras do presente Edital.

d) Nao atingimento da pontuagdo minima de 20 pontos.
e) Zerar em uma ou mais disciplinas da prova.

f) Nao entregar o caderno de questdes e uma folha-resposta definitiva.

14.3 Na hipdtese de desisténcia por qualquer hipétese, o(a) candidato(a) melhor classificado dentro

do numero de vagas disponiveis sera o proximo(a) candidato(a) da lista classificatoria.

14.4 As vagas serao preenchidas segundo ordem de classificagdo, de acordo com as notas obtidas
pelos candidatos(as) em cada modalidade de concorréncia e, também, de acordo com os critérios

de desempate.

14.5 No caso de empate na pontuacao final, tera preferéncia, para fins de classificagao final, o(a)

candidato(a) que possuir, na seguinte ordem:

a) Maior idade;

b) Curso de pdés-graduacdo completo ou com previsdao de conclusado até o inicio das aulas do
Programa;

¢) Mais de 1 (um) artigo académico publicado; e

d) Apenas 1 (um) artigo académico publicado
14.6 O desempenho individual deve ser consultado no Painel do(a) Candidato(a) conforme o
cronograma deste edital (Quadro 2).

14.7 Os resultados do Processo Seletivo para Ingresso no Programa de Residéncia em
Microeletrénica — Cl BRASIL INOVACAO - 22 Edicdo estardo disponiveis na pagina do Processo
Seletivo (https://www.ufsm.br/pro-reitorias/prograd/editais/001-2026-2).

14.8 As vagas serao preenchidas por ordem observando a classificagado de notas nas provas,
inicialmente seguindo a preferéncia principal de polo definida pelo(a) candidato(a), observando o

publico-alvo, conforme itens 2.5 e 2.7.

14.9 Em caso de nao ocupagdo das vagas ofertadas em um ou mais polos, os(a) candidatos(as)
serao redistribuidos dentre os demais polos, considerando a classificagdo e ranqueamento dentro

da trilha indicada pelos candidatos(as) no momento da inscrigéo.
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14.10 Os(As) candidatos(as) selecionados(as) para o cadastro de reserva serdo convocados, em

ordem de classificagao dentro da trilha escolhida, caso haja desisténcia ou abandono do curso.

14.11 No caso de ndo confirmagao de vaga/matricula e/ou desisténcia, o(a) proximo(a) candidato(a)
suplente mais bem classificado na mesma categoria de a¢des afirmativas e de inclusdo devera ser

chamado(a) para ocupar a vaga.

14.12 Quando nao houver candidatos aprovados em numero suficiente para ocupar as reservas de
vagas, as vagas remanescentes poderao ser preenchidas para ampla concorréncia, considerando-se

sempre a ordem de classificacdo dos candidatos aprovados.

15 SOLICITACAO DE RECURSO

15.1 Serado admitidos recursos desde que devidamente fundamentados, com argumentagéo logica e
consistente, apdés a divulgagdo dos resultados preliminares para as seguintes etapas: resultado
preliminar das inscrigbes homologadas, resultado preliminar dos(as) candidatos(as) inscritos(as) que
solicitaram atendimento especial para o dia da prova; gabarito preliminar, desempenho na prova

objetiva e classificagao preliminar.

15.2 Para solicitar recurso, o(a) candidato(a) devera acessar o Painel do(a) Candidato(a), na aba

“‘Recursos”, preencher os dados solicitados e apresentar a devida justificativa de revisdo. A resposta

ao recurso sera disponibilizada no proprio Painel do(a) Candidato(a).
15.3 Os prazos para solicitar recursos estdo descritos no Cronograma deste Edital (Quadro 2).

15.4 Serao indeferidos os pedidos de recursos que ndo observarem a forma e os prazos

estabelecidos, bem como:

a) recursos que nao estejam devidamente fundamentados com base em argumentagao logica e
consistente;

b) recursos ao Gabarito Preliminar que visem exclusivamente a simples revisdo, sem a devida
apresentacdo de motivacdo e justificativa técnica, hipotese em que serdo considerados
ineptos;

C) recursos cujo teor desrespeite as equipes envolvidas;

d) recursos que versem sobre assuntos alheios ao objeto deste Edital ou de carater estritamente
pessoal, em observancia ao principio da impessoalidade previsto no art. 37, caput, da
Constituicdo Federal.

e) recursos encaminhados por fax, e-mail ou outras formas nao previstas expressamente por
este Edital;

f) recursos coletivos; e

g) recursos referentes a resultados definitivos.
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15.5 Para submeter recurso ao Gabarito Preliminar, deve-se encaminhar um pedido de recurso para

cada questdo da prova Objetiva. Por exemplo, para requisitar revisdo das questdes 8, 13 e 34,
deve-se encaminhar trés pedidos diferentes, um para a questao 8, outro para a 13 e outro para a 34.
Caso o(a) candidato(a) utilize um pedido para varias questbes da prova Objetiva, o recurso sera
INDEFERIDO.

15.6 A copia da folha resposta da prova objetiva estara disponivel no Painel do(a) candidato(a), apds

a divulgagao do desempenho individual.

15.7 Somente os(as) candidatos(as) que realizaram a prova tém legitimidade para interpor recurso

administrativo aos resultados do processo.
15.8 O pedido de recurso enviado em desconformidade com este Edital ndo sera analisado.

15.9 A Banca Examinadora constitui Ultima instancia para recurso, sendo soberana em suas
decisdes, razdo pela qual ndo caberdo recursos adicionais, pedido de revisdo de recurso ou de

resultados finais.
15.10 E irrecorrivel a decisdo sobre as respostas dos recursos.

16 EFETIVAGAO DA CONFIRMAGAO DE VAGA E MATRICULA

16.1 Apds a divulgacédo da Classificagdo Definitiva, tera inicio a etapa de confirmagao de vaga e
matricula, conforme os prazos previstos em edital especifico que sera divulgado na pagina eletrénica

do Processo Seletivo.

16.2 E de responsabilidade do(a) candidato(a) interessado(a) informar-se na pagina eletrénica do
Processo Seletivo sobre o edital de Confirmagao de Vaga e matricula e chamadas apds a divulgagao

da Classificagao Definitiva.

16.3 A classificacdo dos(as) candidatos(as) as vagas existentes nao significa confirmac¢ao de vaga

automatica. O ato de confirmar a vaga é, portanto, obrigatério.

16.4 O(a) candidato(a) classificado(a) que n&o realizar sua confirmag¢do de vaga ou n&o apresentar
toda a documentagéo exigida no periodo estabelecido serdo considerados desistentes e perderdo o

direito a matricula.

16.5 Ocorrendo desisténcia ou cancelamento de matricula, poderdo ser convocados o0s

candidatos(as) da Lista de Espera.

16.6 A UFSM® ndo se responsabilizara por documentos ndo recebidos devido a fatores de ordem

técnico-operacional, greves, sinistros, ou qualquer outro fator que impega a entrega.

5 Retificado em 27 de maio de 2026.
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16.7 O acompanhamento das convocagdes para matricula é de responsabilidade do(a) candidato(a).

16.8 Os(As) candidatos(as) que apresentarem irregularidades na documentacao, terdo até a data,
improrrogavel, de inicio das aulas para regularizar sua situagcdo, sob pena de ndo terem sua

matricula efetivada.
17 BOLSA

17.1 O recebimento de bolsa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se dara, inicialmente, pelo

periodo de 6 meses, conforme cronograma de execucao do projeto e da etapa de capacitacao.

17.2 Apos a finalizacao da etapa de capacitagido, apenas os(as) participantes selecionados(as) para

as proximas fases continuarao recebendo a bolsa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

17.3 A coordenacgao do devera estabelecer, por meio de contrato, em cada fase do curso, as regras
relativas a contrapartida prevista para o(a) aluno(a), as condi¢gdes para manutencao da bolsa e as
penalidades aplicaveis em caso de descumprimento do regulamento, incluindo o ressarcimento
integral dos valores recebidos a titulo em caso de abandono. Assim, caso o(a) aluno(a) desista do
curso durante a sua execucdo, devera restituir integralmente todos os valores recebidos até o

momento da desisténcia.

17.4 No momento da matricula, o(a) aluno(a) selecionado recebera as informag¢des necessarias por

parte de cada Instituicdo Executora no polo que ele foi alocado.
18 PROTEGAO DE DADOS

18.1 S6 serao solicitados dados dos(as) candidatos(as) nas etapas de inscrigdo e matricula.

18.2 O(A) candidato(a), na qualidade de Titular, ao inscrever-se no certame, autoriza que os seus
dados pessoais, sensiveis ou ndo, sejam tratados e processados, nos termos dos artigos 7° e 8° da
lei 13.709/2018, Lei Geral de Protecao de Dados Pessoais — LGPD, de forma a possibilitar a efetiva
execugdo do processo, com a aplicacdo dos critérios de avaliagcdo e selegdo, autorizando a
divulgagdo de seu(s) nome(s), classificacdo e notas por meio do enderego eletrénico

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/prograd/editais/001-2026-2 bem como o seu armazenamento pelo

periodo de 05 (cinco) anos em observancia aos principios da publicidade e da transparéncia,
podendo esses serem compartilhados entre as instituicbes vinculadas em caso de auditoria ou

conferéncia justificada.

18.3 A UFSM?® ndo compartilha dados pessoais com terceiros alheios a esse Edital, exceto por forga

de obrigacéo legal, conforme Lei n® 13.709/2018;

18.4 A UFSM’ faz tratamento de dados pessoais de forma segura e controlada para garantir a

6 Retificado em 27 de maio de 2026.
" Retificado em 27 de maio de 2026.
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privacidade dos seus dados.

19 DIREITO DE IMAGEM

19.1 Os(As) candidatos(as) selecionados(as) a participarem do projeto concordam com a
disponibilidade para o relacionamento com a midia e canais de comunicacéo, em ceder entrevistas

e reportagens que eventualmente sejam requisitadas, com o objetivo de divulgar o Programa.

19.2 A UFSM? reserva o direito de imagem de todos(as) os(as) participantes de seus programas. As
imagens licenciadas neste Edital poderdo ser veiculadas e divulgadas nos seguintes tipos de midia:

impressa, televisionada, video, virtual, radiofénica e telefonica.

20 IMPUGNAGAO DO EDITAL

20.1 A impugnacao contra as regras do edital podera ser feita no prazo previsto no Cronograma,
por meio de pedido contendo objetivamente contestacbes e argumentos. Somente serao
apreciados os pedidos de impugnacdo com fundamentagdo técnica, por meio do e-mail

contato.ciinovador@softex.br durante o prazo estabelecido.

20.2 Na hipétese de submissao de mais de um pedido de impugnacdo por um(a) mesmo(a)
interessado(a), sera considerada apenas a mais recente enviada dentro do prazo previsto no

cronograma.

20.3 Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital o proponente que nao o fizer dentro do
prazo estabelecido para recebimento das propostas. Nao tera efeito de recurso a impugnacao feita
por aquele que, tendo sido aceito sem objecdo, venha apontar, posteriormente ao julgamento,

eventuais falhas ou imperfeigdes.

21 DISPOSICOES FINAIS

21.1 A Comissao Organizadora divulgara, sempre que necessario, Editais, Normas Complementares
e Avisos Oficiais referentes ao Processo Seletivo para Ingresso no Programa de Residéncia em
Microeletrénica — Cl BRASIL INOVACAO - 22 Edigéo, por meio da pagina do Processo Seletivo
(https://www.ufsm.br/pro-reitorias/prograd/editais/001-2026-2), sendo de responsabilidade do(a)

candidato(a) acompanhar todas as publicacdes.

21.2 O preenchimento correto de todos os documentos que integram o Processo Seletivo para
Ingresso no Programa de Residéncia em Microeletronica — Cl BRASIL INOVACAO - 22 Edigéo é de

inteira responsabilidade do(a) candidato(a).

21.3 A participacdo do(a) candidato(a) implica aceitacdo integral e irretratavel dos termos do

8 Retificado em 27 de maio de 2026.
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presente Edital e seus anexos, ndo se admitindo alegacdes futuras de desconhecimento de fatos

que impossibilitem ou dificultem a execugao do objeto deste Edital.

21.4 Ao fazer a inscricdo no Programa, o(a) candidato(a) concorda com o uso dos dados inseridos

no formulario para fins de identificacao do(a) estudante e envio de comunicagdes do Programa.

21.5 Todos os custos de equipamento para realizagao da prova, deslocamento para realizagcdo da
matricula presencial e quaisquer outras despesas relacionadas a participacao neste Edital serdo de
inteira responsabilidade dos(as) candidatos(as), ndo cabendo nenhuma remuneragio, apoio ou
indenizag&o por parte da UFSM®.

21.6 Compete exclusivamente ao(a) candidato(a) certificar-se de que cumpre todos os requisitos

estabelecidos neste Edital, sob pena de perda do direito a vaga.

21.7 E responsabilidade do(a) candidato(a) acompanhar as publicagdes relativas a este Processo
Seletivo, bem como conhecer as normas complementares disponiveis no site
https://www.ufsm.br/pro-reitorias/prograd/editais/001-2026-2.

21.8 Além dos casos ja previstos, sera eliminado do processo seletivo, sem prejuizo das sangdes
penais cabiveis, o(a) candidato(a) que, em qualquer tempo:

a) Cometer falsidade ideoldgica com prova documental;

b) Utilizar-se de procedimentos ilicitos, devidamente comprovados por meio eletronico,
estatistico, visual ou grafolégico durante a prova;

c) Burlar ou tentar burlar quaisquer das normas definidas neste Edital,

d) Dispensar tratamento inadequado, incorreto ou descortés a qualquer pessoa envolvida no
processo seletivo; e

e) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos relativos ao processo seletivo.
21.9 Os resultados serao validos, unicamente, para o presente Processo Seletivo.

21.10 Incorporar-se-ao a este Edital, para todos os efeitos, quaisquer Editais Complementares que
vierem a ser publicados no site https://www.ufsm.br/pro-reitorias/prograd/editais/001-2026-2

21.11 Este Edital podera ser revogado, suspenso ou interrompido e os prazos do processo de
selecao revistos, a qualquer tempo e a juizo exclusivo da UFSM.

21.12 A UFSM podera alterar as condi¢des deste Edital, reabrindo o prazo para apresentacao das
propostas, salvo quando a alteracdo nao afetar a formulacao das propostas.

21.13 A UFSM podera adiar o prazo de recebimento das propostas, divulgando, mediante aviso
publico a nova data para entrega delas.

21.14 Sera de responsabilidade do(a) candidato(a) o acompanhamento de todas as divulgacoes
relativas ao processo seletivo nos sites e locais indicados no Edital, bem como o cumprimento dos
prazos elencados.

% Retificado em 27 de maio de 2026.
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21.15 UFSM divulgara qualquer retificagao relativa a este Edital, caso venha a decidir por qualquer

mudancga.

21.16 Os casos omissos serao resolvidos pela comissdo composta por membros da UFSM e das

Instituicdes Executoras.

21.17 Informacgoes adicionais do conteudo deste Edital podem ser obtidas por meio da FAQ junto ao

site do https://ciinovador.softex.br/.

21.18 Contatos para esclarecimento de duvidas:

Assunto

E-mail de contato

Informacdes sobre a inscricdo no processo seletivo

falecom@nisa.ufsm.br

Informacgdes sobre o curso

contato.ciinovador@softex.br

Informagdes sobre a etapa de confirmacgéo de vaga e
matricula

contato.ciinovador@softex.br

Santa Maria, 21 de maio de 2026

Claudia Smaniotto Barin
Pro-Reitora de Graduacao.

Cristina Wayne Nogueira,

Pré-Reitora de Pds-Graduagao e Pesquisa.

Larissa Montagner Cervo

Pré-Reitora Substituta de Graduacao,

Presidente da Comissao de Ingresso Académico,

Coordenadora de Planejamento Académico.

Tarcisio Ceolin Jr.

Chefe do Nucleo de Ingresso e Selegdo Académicos,
Vice-presidente da Comissao de Ingresso Académico.

Joado Baptista dos Santos Martins
Coordenador Residéncia em Microeletrénica

Cl Brasil Inovacgao.
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Declaracao de Atendimento aos Requisitos do Curso e Disponibilidade Presencial

Anexo |

Eu, , portador(a)
do RG n.° , orgdo expedidor e
CPF n.° . . - , assumo inteira responsabilidade pelas informacbes

prestadas e autenticidade das coépias de documentos encaminhados para fins de inscricdo a este
Processo Seletivo. Declaro que atendo a todos os requisitos exigidos para o curso e que possuo
disponibilidade para participar das atividades presenciais, em tempo integral, no polo escolhido.
Declaro, ainda, estar ciente das normativas constantes no Edital do Processo Seletivo de ingresso no

Programa de Residéncia em Microeletrénica — Cl Brasil Inovagao 2 — Edital n.° 001/2026.

E por ser esta a expressao da verdade, firmo o presente.

Local e data: , de de 202__.

Assinatura do(a) Candidato(a)

Assinatura do(a) Responsavel (se candidato(a) menor de 18 anos)
CPF : . -
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Anexo |l

Lista de Vagas e Enderego Polo

Polo Endereco Polo Trilha Total de Vagas

Instituto de Informatica

Av. Bento Gongalves, 9500, Bloco IV

UFRGS Campus do Vale - Porto Alegre - RS Digital 18

CEP: 91501-970

Centro de Tecnologia / Departamento de

Eletrénica e Computagao / Anexo B Analdgico 09
UFSM Grupo de Microeletronica
Avenida Roraima, 1000 - Bairro Camobi .
Digital 09

Santa Maria - RS - CEP: 97105-900

Departamento de Engenharia Elétrica
UFPR Centro Politécnico - CP.19011 - Curitiba - PR RF 18
CEP: 81531-980

UNIPAMPA Campus Alegrete
UNIPAMPA | Avenida Tiaraju, 810 - Bairro Ibirapuita Analdgico 18
Alegrete - RS - CEP: 97546-550

Area Especial de Industria Projegido A
UnB Setor Leste Gama - CEP: 72.444-240 Analdégico 18
Brasilia - DF

Centro de Engenharia Elétrica e
Informatica - CEEI / Departamento de
UFCG Engenharia Elétrica - DEE Digital 18
Rua Aprigio Veloso, 882 - Bairro Universitario
CEP 58429-900 - Campina Grande - PB

Campus do PICI

LESC - Laboratério de Engenharia de
UFC Sistemas de Computacgao Digital 18
Avenida Mister Hull, s/n - CE bloco 723
Fortaleza - CE - CEP 60455-760

FEEC
Uni Avenida Albert Einstein, 400 RE 18
nicamp Cidade Universitaria

Campinas - SP - CEP: 13083-852
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Conteudo Digital:

Anexo lll

Conteudo Programatico

Conhecimento
Inglés

Inglés

Inglés Intermediario/Instrumental (nivel B2)

Conhecimento
Técnico

Matematica e
Fundamentos da
Computacao

- Sistema numérico binario - operagdes aritméticas e conversao
para decimal

- Cdodigos binarios: BCD, Gray, ASCII, checksum, etc.

- Portas légicas: inversor, NAND, NOR, etc.

- Algebra Booleana (de chaveamento): axiomas, fungdes e
teoremas

- Teorema de DeMorgan e dualidade

- Valores logicos H, L, Z e don't care

- Multiplexador, codificador, decodificador o outros blocos légicos
basicos

- Combinagao de portas légicas e avaliagdo de

expressoes logicas

- Minimizagéo légica, mintermos e maxtermos

- Mapas de Karnaugh

- Sintese de circuito logico (da equagao logica a esquema de
portas logicas)

- Maquina de Estados Finitos (Moore e Mealy)

- Sintese de maquina de estados (tabela e grafo de transigao de
estados, codificacao de estados e extragdo de equagdes logicas)

Conhecimento
Técnico

Arquitetura de
Computadores

- Operandos em instrugdes assembly

- Formatos de instru¢des assembly

- Tipos de instrugdes: aritméticas/logicas, condicionais, de desvios,
chamadas de fungdes, etc.

- Modos de enderegamento

- Implementagao da microarquitetura: controle e datapath

Conhecimento
Técnico

Circuitos
Digitais

- Légica CMOS combinacional: transistores MOS p e n como
chaves

- Comportamentos elétricos: estatico, dindmico e de consumo de
poténcia

- Propagacao de atrasos em blocos logicos e caminho critico.

- Glitches, riscos temporais (hazards) estaticos e dindmicos

- Légica Sequencial: estabilidade, latches e flip-flops

- Temporizagao de l6gica sequencial: tempos de hold, de setup e
de propagacao logica

- Somadores: half-adder, full-adder, somador ripple-carry,
look-ahead, etc.

- Outras unidades funcionais aritméticas e légicas: subtrator,
comparador,shifter, ULA.

- Contadores

- Representagdo numérica em ponto fixo e ponto flutuante

- Memoérias: banco de registradores, ROM, SRAM e DRAM

- Arranjos Ldgicos: PLA, PAL e PROM

-CPLDs e FPGAs
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Conteudo Analégico (Mixed-signals e Radiofrequéncia):

Conhecimento

~ Inglés Inglés Intermediario/Instrumental (nivel B2)
Inglés

- Sistema numeérico binario - operagdes aritméticas e conversao para
decimal
- Cdédigos binarios: BCD, Gray, ASCII, checksum, etc.

- Portas logicas: inversor, NAND, NOR, etc.

- Algebra Booleana (de chaveamento): axiomas, fungées e teoremas
- Teorema de DeMorgan e dualidade

- Valores légicos H, L, Z e don't care

. Matematica e - Multiplexador, codificador, decodificador o outros blocos légicos
Conhecimento L.
Técnico Fundamentos da basicos
Computagao - Combinacgao de portas ldgicas e avaliagdo de expressdes logicas

- Minimizag&o ldgica, mintermos e maxtermos

- Mapas de Karnaugh

- Sintese de circuito logico (da equagéo légica a esquema de portas
I6gicas)

- Maquina de Estados Finitos (Moore e Mealy)

- Sintese de maquina de estados (tabela e grafo de transigéo de
estados, codificagédo de estados e extragdo de equagdes logicas)

- Leis de Kirchoff

. Circuitos - Transformacéao de fontes
Conhecimento e . .
Técni Elétricos/ - Equivalente Thevenin e Norton
écnico .
Eletronicos - Quadripolos
- Amplificadores Operacionais
- Transistor MOSFET
- Curva IV
Conhecimento Fundamentos em | - Transcondutancia
Técnico Microeletrénica - Modelo de grande sinais

- Modelo de pequenos sinais
- Amplificadores basicos

Sugestao Bibliografica:

HARRIS, David; HARRIS, Sarah. Digital Design and Computer Architecture. 2. ed.
[S. I.]: Morgan Kaufmann, 2012.

Trilha Digital
Digital Design and Computer Architecture.

David Harris (Author), Sarah Harris (Author); 2nd Edition.

BOYLESTAD, Robert L.; NASHELSKY, Louis. Dispositivos eletronicos e teoria de
circuitos. 11. ed. Rio de Janeiro: Pearson Education do Brasil, 2013.

NILSSON, James W.; RIEDEL, Susan A. Circuitos elétricos. 10. ed. Sd0 Paulo: Pearson
Trilha Analogico| Education do Brasil, 2016.

AMS e RF
RAZAVI, Behzad. Fundamentals of microelectronics. 2. ed. Hoboken: Wiley, 2014.

SEDRA, Adel S.; SMITH, Kenneth C. Microelectronic Circuits. 7. ed. [S. I.]: Oxford
University Press, 2014.
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Anexo IV
DOCUMENTOS VALIDOS PARA O DIA DA PROVA

No dia da prova, o(a) candidato(a) devera apresentar documento original com foto, conforme
lista a seguir:

{74 Documentos aceitos (em formato fisico):

- Cédula de Identidade (RG ou CIN);
- Carteira de Identidade Nacional;
- Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS);
- Carteira Nacional de Habilitagdo (CNH), emitida conforme a Lei n.° 9.503/1997;
- Carteiras expedidas por:
» Conselhos profissionais (OAB, CREA, CRM etc.);
+ Comandos Militares;
» Secretarias de Seguranca Publica;
* Institutos de Identificagao;
+ Corpo de Bombeiros;
. Orgéos fiscalizadores do exercicio profissional;
- Carteiras funcionais do Ministério Publico ou expedidas por érgao publico com validade legal
como identificagao;
- Certificado de reservista;
- Passaporte.

{74 Documentos aceitos em formato digital (exclusivamente via aplicativos oficiais):

e CNH Digital com foto;
e e-Titulo (Titulo de Eleitor Digital);
e RG Digital.

Importante: Documentos digitais devem ser apresentados exclusivamente por meio dos aplicativos
oficiais. N3o serdo aceitos documentos digitalizados (fotos, PDFs ou capturas de tela). o(a)
candidato(a) devera preencher uma declaragdo de uso de documento digital, que permanecera sobre a
mesa durante a prova. A UFSM ndo se responsabiliza por falhas de conexdo para acesso aos
aplicativos.

> Documentos nio aceitos:

Copias (mesmo autenticadas);

CPF;

Certidao de nascimento ou casamento;

Titulo de Eleitor (fisico);

CNH em modelo anterior a Lei n.° 9.503/1997;
Carteira de estudante;

Protocolos;

Crachas;

Identidades funcionais de instituicdes privadas;
Documentos danificados ou ilegiveis.

O documento de identificacdo apresentado deve conter foto recente e legivel, que permita o
reconhecimento do(a) candidato(a).
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